
デンカボロンナイトライド（BN）成形品
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-18.0 5.3 2.4 10.5 1.3 1.0 0.9 0.8 X10-3誘電損失

-4.9 6.3 4.9 6.7 3.0 4.9 4.5 4.0 1MHz, RT誘電率

-10141014101410151014101510151015体積固有抵抗率 Ωcm電気的特性

1,7001,5001,5001,5001,8001,4002,0002,0001,600真空中

2,0001,7001,7001,7002,0001,5002,2002,2001,800不活性雰囲気

9509509509509501,100950950950酸化雰囲気最高使用温度
（℃）

7.0 2.0 2.6 3.0 6.8 6.0 -0.6 -1.4 -0.25ppm/K熱膨張率

55334744418606336W/mK熱伝導率熱的特性

16014027030018055203035MPa曲げ強度

604869755545101220Hs硬度（ショア）機械的特性

3.12.22.52.72.52.21.61.82.0g/cm2密度

EBNSBN30SBN50SBN70BA-1UA-2NB-1000N-1HCグレード

グレード構成表

注3）EBNグレードは擬似導電性の特殊グレードで、室温での体積固有抵抗率は250～1000μΩcmです。

注2）HCグレードは950～1,000℃以上でホウ酸（B2O3）の染み出しが起こる可能性があります。

注1）最高使用温度は目安であり、ご使用条件および必要とする特性によって変わります。

（代表値）


